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— El invento se relaciona en general con la -

construccibén de equipos amplificadores; més concretamen
te, y ésto a titulo de resultado industrial, comprende
un equipo amplificador aperiodo para la recepcién de se
flales radioeléctricas débiles.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION.,- Ya son conoci-
dos amplificadores para usos generéles equipados con —-
vélvulas y mds modernamente; éstas han sido ventajosa——
mente reemplazadas por elementos semiconductores (tran-—
sistores).,

Un ejemplo prictico de este tipo de amplifica
dores ha sido presentado por la publicacién "TRANSISTOR
KANGAL", editado por "Semiconductor Products Departament"
de General Eléctric , en los Estados Unidos de América
el afio 1964. En esta publicacidn, en idioma inglés, se
presentan circuitos de equipos amplificadores que utili
zan, bdsicamente, un Unico elemento transistor para am-
plificar, por ejemplo, las seflales radioeléctricas capta
das por un radiador. Tales equipos amplificadores, me-—-
diante un Unico transistor actian dentro de unos parame
tros limitados, sin embargo, mds modernamente el traba-
jo de los transistores se ha mejorado considerablemente
llegéndose a lograr una gems muy amplia de frecuencias.

Le Patente de Estados Unidos de América nume-

ro 2578973 de Elmer G. HILLS, de fecha 11 de Diciembre

~ de 1946, comprende un conjunto de antena especialmente

adaptede para la recepcidn de sefiales de alta frecuen--
cia, que estd constitufde por un elemento radiante,.un
eircuito catédico "follower" (en cuyo circuito la sefial

de entrada se aplica entre la rejilla de control y tiew
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rra y la'salida se toma desée el cdtodo y tierra. Este
circuito tiene gran impedancia de enfrada ¥ pequefia im
peﬁancia de salida)’

En otra Patente de Estados Unidos de América,
del afio 1965, se propone un equipo que comprende, en -
combinacién, un transistor de potencia que estd direc-
tamente integrado con una estructura de antena de 1w
nea de perfil reducido, de gran coeficiente, formando
el circuito resonante para un amplificador o para un -
oscilador con la varilla que constituye la antena.

! La presente demanda de Patente de Introduccién
comprende, concretamente, al igual que la divulgacién
publicada en Estados Unidos el afio 1964, asi como en -
las patentes estadounidenses antes comentadas, un equi
po amplificador destinado para amplificar las sefiales
radioeléetricas recibidas péf un radiador y llevarlas
una vez amplificadas a un receptor. Diého equipo estd
formado esencialmente por una antena de varilla que re
cibe las sefiales llevéndolas a un equipo amplificador
que tiene como elemento fundamental, un transistor con
venientemente controlado por componentes eléctrénicos
adecuados para cada aplicacibén. Este transistor recibe
las sefiales radioeléctricas, precisamente a través de
un circuito de adaptaéiéﬁ en el que intervienen los si
guientes elementos:

a).- Una inductancia de filtro que realiza =
la funcidén de permitir el paso de sefiales radioceléctri
cas, unicemente, en baja frecuencia.

b).~ Un condensador fijo que permite el paso

de sefinles radioeléctrices en muy alte frecuencia. Me~
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diante dichos inductancia y condensador se constituye
un filtro paso-banda.

¢).~ Un condensedor fijo de acoplo de las se
flales provinentes del filtro paso-banda, cuyas sefiales
son enviadas al transistor siendo recibides por un ele
mento sengible (base).

d).- Un diodo de silicio que cumple la migidén
de derivar la frecuencia de pardsitos para mantener —-
limpie la sefial en la base del transistor, desde el ——
cual, debidamente amplificeda, pasa al receptor.

Por cuanto queda expuesto se comprueba que -
por medio de esta especial disposicidén y utilizando una
sola via de conduccidén de la seflal, se hace llegar al
reteptor sefiales de todas las frecueﬁcias.

De manera muy concreta la actual Patente tie
ne por objeto proporcionar un equipo amplificador en -
el que interviene un Ynico transistor, de acuerdo con
las normas que recomienda el comentado publicado de ——
USA "Transistor Manual", del afio 1964, el esquema de -
cuyo equipo aparece repregentado en los dibujos que ~—
ilugtran este memoria y que més adelante se comentan,

Una idea mas completa del objeto que consti-
tuye la presente Patente de Introduccidn, la proporcig
ne la descripeidn siguiente al comentar las ldminas de
dibujos que a esta exposicidén se acompefian en los que,
de manera esquemétice se representan los conjuntos y -
1os det§i1es més destacados de la actual Patente.

En los dibujos:

‘Ia Pigura 1 corresponde al esquena de un ==
quipo amplifiéador que constituye la base del amplifi

Towo



50—

100"

15'“

20.“‘

250"

30.- .

-3

cador que propone la presente Patente.

La figura 2, corresponde 2l esquemsa de un cir
cuito que se intercala precisamente, entre el elemento
radiador o antena y el elemento transistor que intervie
ne en funcidén de amplificador y mediahte cuyo circuito
se consigue, que utilizando una sola via se haga llegar
al receptor sefiales radioceléciricas prdcticamente de =~
todas las frecuencias usvales en recepciédn.

La figura 3, corresponde a un esquema en el =
que eparecen combinados los circuitos de las Figuras 1
¥y 2, formando en conjunto el equipo amplificador aperid
dico que en esta demanda de Patente de Introduccidn se
recomienda,

Comentando ahora estos dibujos, se hace la ~-
aclaracién de que, mediante el numero ~1- indica en ge=-
nerzal el transistor que cuenta con un elemento sensible
de base -2-3 un elemento alimentador o emisor -3= y un
elemento colector de salida —4-,

El trabajo del transistor -1- se encuentra es
tabilizado por mediacidén de un divisor de tensidn inte-
grado por dos resistencias ~5- y =~6= cuyo punto centro
-7~ coincide con la base -2~ del transistor.

El elemento emisor -3~ se encuenira alimenta-
do a travéds de la resistencia —8-'que gimultaneamente -
contribuye a contrarresiar los valores térmicos en exce
so que pudieran originarse.

El elemento colector de salida —4- estd gober

nado por una resistencie de carge =9- gque proporcione una

caida de fensién por la que se hacen presentes las sefia

les amplificadas.,
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Haciendo referencia ahora al esquema de la -
figura:2; se hace‘constar que, mediante el numero -10-,
se indica el radiador, constituido, con preferencia pe-
ro no exclusivamente, por una varilla fina, de proporcio
nes adecuadas, cuya base -11- se encuentra conectada con
un dispositivo paso-banda en el que interviene un con—
densador fijo =12- y una bobina de choque -13-.

El condensador -12-, es un condensador de ca-
pacidad fija que permite el paso de gamas de nuy alta -
frecuencia. Ia bobina de choque -13- estd consiituida -
por una inductancia de filtro gue realiza la funcidn de
permitir Unicamente el paso de las seHales en frecuen—-
ciag inferiores,

Bl nimero -14- corresponde a un condensador -
de acoplo de capacidad fija, que transfiere law sefinles
desde el filtro paso-banda -12-13- a la base -2~ del =—-
transistor =1-,

ELl nimero -15- corresponde a un diodo de sili
cio intercalado entre el condensador -14~ y la base -2-
del transistor -1-, y a masa. Este diodo cumple la mi--
sidn de derivar a masa o tierra la frecuencia de vardsi
tos perturbadores de la seflal,

En el esquema de la figura 3 se muestra un -—
equipo amplificador que corresponde a un caso de posible
realizacidn prdctica del equipo que aqui se propone. En
é1l se aprecia que en la salida -4~ del transistor -i- -
se ha previsto un condensador de capacidad f£ija -16- aue
cumple la misidén de transferir la sefial ya amplificada,
desde el elemento colector -4- a la entrada de antena

del receptor.

" POOR
QUALITY
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Desde el emisor. -3« del transistor -1- catd -
prevista una derivacién que tiené ihcluido un condensa-—
dor fijo -17- que desacopla el elemento emisor -3~ de -
las sefiales de muy altes frecuencias con objeto de man~
tener el emisor ~3- al potencial correcto.

En el esquema de la figura 3, que se viene co
mentando, se.aprecia que mediante el numero -18- se in-
dica el positivo general que procede de una fuente de -
alimentacidén, por ejemplo, una bateria -19- cuyo positi
vo tiene inscrita una resistencia -20- gque actua como -
limitadora de tensidén y como filiro para este pozitivo.
Por ambos extremos de la resistencia limitadorg -20- ge
han dispuesto sendos condensadores de capacidad fija -
-21~ y -22- que derivan la frecuencia de pardsitos per~
turbadores a masa,

El funcionamiento de este equipo es el sizuiern
te:

El elemento radiador o antena =10~ inductivo-
mente recibe las seflales radioceléctricas circundantes y
por su base -11- las transfiere a la Unica via de ampli
ficacién de que dispone el equipo, a través del filtro
paso~banda =12~ y -13~ y del condensador £ijo <14~ de -~
acoplamiento a la base o elemento sensible -2- del tran
sistor ~1-, estendo asi previsto un diodo antiparasite-
rio —~15-.

La base ~2- del transistor -1- se encuenira -
unida a un punto de potencial correcto sefialado con el
nimero -7- en cuyo punto estabiliza las condiciones de
trabajo del transistor -—1- por medio de las resistencias

5= ¥y -6~ divisor de tensidn.

QUALITY
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Desde la salida del colector -4~ del transig

tor «1=, la sefial amplificada obtenida es transferida
a través de un condensador fijo -16- al receptor.

El emisor ~3- del traﬁsistor ~l= ge encuentra
conectado & masa a través de una resistencia -8~ de ali
mentacién y estabilizacidén térmica para el transistor
-l y en.paralelo con dicha resistencia -8« existe un
condensador de capacidad fija -17- que deriva las muy
altas frecuencias del emisor -3- del transistor -1- a
masa o ‘tierra.

Una resistencia de carga -9~ estd prevista -
en o intercalada en el positivo de alimentacién =18~ y
a la salida del transistor colector -4~ cuya resisten—
cia origina las caidas de tensidén que facilitan la am-
plificacién de las sefiales en el colector —4- del tran
sistor —1=-. Dicho positivo —18~ tiene igualmente inter
calada una resistencia limitadora -~20~ y en ambos exe—-
tremos de ésta se encuentran incluidos sendos condensa
dores fijos eantiparasitarios -21- y =22~ conectados a
tierra o a masa,

Esencialmente estas son las caracteristicas
fundamentales del equipo amplificador a que se refiere
la presente demandza de Patente de Introduccién, la cual
no gueda limitada rigurosamente a los detalles exactos
de esta exposicién, ya que al ser 1levado a la préctica
el equipo amplificador que se propone, podridn introdu-
cirse en ¢l todas aquellas variaciones que las circuns
tanéiés ¥y la prictica aconsejen; siempre que con las -
variantes que se introduzcan no se cambie, alitere o mo

difique la esencialidad del equipo amplificador que =--

o



aqui queda descrito.
NOTA

Se declaran como de novedad en Espalia el con-

tenido de las siguientes:

v
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REIVINDICACIONES

18,~ Equipo amplificador aperiddico,que estd
constituido por un elemento transistor, cuye base de en
trada incluye dos resistencias formando un divisor de -
tensibén para estabilizar el trabajo del transistor y =
sus condiciones térmicas; una resistencia de carga del
positivo él colector y una resistencia de alimentacidn
de emisor a masa, cuyo equipo se caracterize porque com
prende una via dnica para amplificar las sefiales de las
distintas gamas de frecuencias a través de un circuito
de adaptacidén intercalado entre la base del radiador y
la entrada al circuito electrdbénico amplificador.

28,~ Equipo amplificador aperiddico, para una
antena de perfil reducido, segin nota primera, cuyo equi
po comprende un dYnico trangistor de potencia integrado
en una estructura de antena de linea de transmisidn, de
gran coeficiente, formando el circuito resonante para -
un amplificador con la antena, cuyo equipo se caracteri
za porque el circuito de adaptacidn intercalado entre -
la base del elemento radiador y el amplificédor electrd
nico comprende: un filiro paso-banda que incluye una bo
bina de choque y en paralelo con dichs bobina, un con--
densador fijo; un condensador de acoplamiento y un dio-
do-conectado a tierra o masa.

32,~ Equipo amplificador aperiddico,en combi-
nacidén con une antena para receptor de sefial de onda --
con una impedancia constante cualesquiers gue sean los
cambios de frecuencla de la sefial recibida, que compren
de: un elemento radiante; una disposicidén paso-banda; -

un circuito transistorizado a emisor comin con circuitos
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de entrada y salida; medios para conectar dicho eircui-
to de entrada al mencionado elemento radiante; una li--
nea de ftransmisién que interconecta dicho circuito con
el receptor. .

42,.~ EQUIPO AMPLIFICADOR APERIODICO.

Podo ello conforme se describe ¥y reivindica ~
en la presente memoria que consta de ONCE hojss, escri-
tas a mdquina por una sola de sus caras y dibujos que -

la ilustran.

Hadrid, 11 de Novie
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